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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a solar cell composed of a p-doped or n-doped silicon substrate (1),
which has a first main surface (2), serving as light incidence side in the use state, and a second main surface (3), serving as a rear
side, comprising the following steps: - doping the first main surface (2) with phosphorus, more particularly by diffusion and
subsequent drive-in step, for producing a phosphorus doping layer (5) in the first main surface (2) with a concentration profile that is
substantially identical over the entire first main surface (2) and/or with a surface concentration that is substantially identical over the
entire first main surtace (2), - removing a phosphosilicate glass layer (12) produced by the diffusion from the first main surface (2)
and/or the second main surface (3), - applying at least one antireflection layer and/or passivation layer (6), more particularly
comprising SiN or SiO,/SiN, to the first main surface (2), and - removing the or each antireflection layer and/or passivation layer (6)
from parts of the first main surface (2) for the purpose of producing island-like and/or line-like openings (7) for making contact with
the silicon substrate (1) wherein the phosphorus doping layer (5) of the first main surface (2) is substantially not altered during the
removal.

(57) Zusammenfassung:
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle aus einem p-dotierten oder n-dotierten Silizium-Substrat (1),
das eine im Gebrauchszustand als Lichteinfallsseite dienende erste Hauptobertldche (2) und eine als Riickseite dienende zweite
Hauptoberflache (3) aufweist, folgende Schritte umfassend: - Dotierung der ersten Hauptoberfliche (2) mit Phosphor,
insbesondere durch Diftusion und anschlieenden Eintreibschritt, zur Erzeugung einer Phosphordotierschicht (5) in der ersten
Hauptoberflache (2) mit einem iber die gesamte erste Hauptoberfliche (2) im Wesentlichen gleichen Konzentrationsprofil
und/oder mit einer {iber die gesamte erste Hauptoberfliache (2) im Wesentlichen gleichen Oberflachenkonzentration, - Entfernen
einer durch die Diffusion entstandenen Phosphorsilikatglas-Schicht (12) von der ersten Hauptoberfliche (2) und/oder der zweiten
Hauptoberflache (3), - Aufbringen mindestens einer Antireflexionsschicht und/oder Passivierungsschicht (6), insbesondere SiN
oder SiO,/SiN umfassend, auf die erste Hauptobertlache (2), und - Abtragen der oder jeder Antireflexionsschicht und/oder
Passivierungsschicht (6) von Teilen der ersten Hauptoberfliche (2) zur Erzeugung von inselartigen und/oder linienartigen
Offiungen (7) zur Kontaktierung des Silizium-Substrats (1), wobei die Phosphordotierschicht (5) der ersten Hauptoberfliche (2)
beim Abtragen im Wesentlichen nicht veréndert wird.
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